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Telefunken Transistor BFY87

Datasheet

BFY 69/BFY 69 A/BFY 87 /BFY 87 A

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren fiir NF- und HF-Verstérker

fiir Siebdruck-Schaltungen.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for AF and RF amplifiers in hybrid

circuits.

Abmessungen - Dimensions
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BFY 69/BFY 69 A
Kunststoffgehause
TOM 13

Gewicht - Weight
max. 03 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Gesamtverlustleistung

tamb = 45°C
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BFY 87 /BFY BT A
Kunststoffgehause
TOM 23

Gewicht - Weight
max. 0,2 g

BFY 69 BFY 87
BFY 63 A BFY BT A

25
15

5

105
125

25 v
15 v
5 v
50 mW
125 °C

—55..+1256 -65..+125 °C
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Telefunken Transistor BFY87 Datasheet

BFY 69/BFY 69 A/BFY 87 /BFY 87 A

Wiarmewiderstinde + Thermal resistances

BFY 69 BFY &7
BFY 69 A BFY 87 A

Sperrschicht-Umgebung Reraa =075 =18

Statische KenngroéBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tgmp = 25° C

Min. Typ.
Kollektorreststrom leso®)
Uce = 25V
Emitter-Reststrom leBo®)
Ugg =5V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Uigmicea’) 15
le = 2 mA
Kollektor-Sattigungsspannung Ucesat™)
lc = 10 mA, lg = 0,3 mA
Basis-Sattigungsspannung UsEsat”)
lg = 10 mA, |Ig = 0,3 mA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis hre 50
Ugg =5V, Ig = 2 mA
Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tamy = 25° C
Min. Typ.
KurzschluB-Stromverstarkungsfaktor
Ucg = 1V, lc = 05mA, f = 1 kHz
gekennzeichnet mit Farbpunkt rot hife 1) 40
gelb Fire 55
grin Hie 85
violett hie 130
weill hia 190
grau e 280
Transit-Frequenz fr 50
Use = 5V, Iz = 2 mA
Rauschmaf

Uge = 5V, g = 0,2 mA, Rg = 2 kQ,
f=1kHz £ 100 Hz
BFYGOA/BFYBTA F

*) AQL = 085%
1) Mur tir BFY &8 und BFY 87
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BFY 69/BFY 69 A/BFY 87 /BFY 87 A
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Telefunken
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BFY 69/BFY 69 A/BFY 87 /BFY 87 A
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